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СРЕДНЯЯ МОЩНОСТЬ ОПТИЧЕСКОГО СИГНАЛА

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОТЕКАНИЯ ВЗРЫВЧАТОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ

ЭНЕРГОНАСЫЩЕННОГО КОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО

КРЕМНИЯ И ПЕРХЛОРАТА БАРИЯ∗

А. А. Карпова1, И. М. Воробьев2, В. М. Фрейман3, А. Г. Зегря4, В. В. Забродский5,
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Аннотация: Исследовано протекание взрывчатого превращения (ВП) энергонасыщенных композитов
(ЭНК) на основе пористого кремния (ПК) и перхлората бария. Зарегистрирован оптический сигнал,
сопровождающий ВП пяти серий образцов, каждая из которых характеризуется индивидуальным значе-
нием степени пористости кремния, на основе которого была подготовлена. Степень пористости кремния
варьировалась в диапазоне от 29%–35% до 61%–69%. Показано, что увеличение степени пористо-
сти кремния, уплотняемого в контейнере при неизменной нагрузке, приводит к увеличению степени
пористости и уменьшению плотности горючей составляющей ЭНК, а также к возрастанию средней мощ-
ности регистрируемого оптического сигнала. Последний результат был объяснен увеличением скорости
протекания реакции ВП.
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